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요약

    
본 발명은 단위화소내 데이터전극과 공통전극의 광투과영역을 동일하게 함으로써 인가전압의 정부에 따른 휘도차를 개
선하는 횡전계방식 액정표시장치 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명의 횡전계방식 액정표시장치는 제 1 기판 및 
제 2 기판과, 상기 제 1 기판상에 정의된 복수의 화소영역과, 상기 각 화소영역에 교번하여 형성되며 전압 인가에 따라 
동일한 광 투과면적을 갖도록 패터닝된 데이터 전극 및 공통전극과, 상기 제 1 기판과 제 2 기판 사이에 형성된 액정층
을 포함하여 구성되고, 본 발명의 횡전계방식 액정표시장치 제조방법은 제 1 기판과 제 2 기판을 준비하는 단계와, 상
기 제 1 기판상에 복수의 게이트 배선과 데이터 배선을 형성하여 복수의 화소영역을 정의하는 단계와, 상기 각 화소영
역에 서로 교번하여 형성되며 전압인가시 동일한 광 투과면적을 갖도록 복수의 데이터 전극과 공통전극을 형성하는 단
계와, 상기 제 1 기판과 제 2 기판 사이에 액정층을 형성하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
    

대표도
도 4a

색인어
IPS, 잔상, 플리커
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명세서

도면의 간단한 설명

※ 도면에 대한 설명은 상세한 설명을 참고하여 다시 서술하세요.

도 1a는 종래 기술에 따른 횡전계방식 액정표시소자의 평면도.

도 1b는 도 1a의 절단면 A-A'를 나타낸 단면도.

도 1c는 도 1a의 절단면 B-B'를 나타낸 단면도.

도 2는 횡전계방식 액정표시소자의 ITO-ITO전극 구조를 나타낸 평면도.

도 3a는 데이터 전극에 DC 정(+)전압이 인가될 경우의 투과영역 및 차광영역을 나타낸 도면.

도 3b는 데이터 전극에 DC 부(-)전압이 인가될 경우의 투과영역 및 차광영역을 나타낸 도면.

도 4a는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 요부 단면도.

도 4b는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 요부 단면도.

도 4c는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 요부 단면도.

도 5는 본 발명의 제 1 내지 제 4 실시예에서의 디스플레이 상의 화면을 나타낸 도면.

도 6a는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 요부 단면도.

도 6b는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 요부 단면도.

도 6c는 본 발명의 제 7 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 요부 단면도.

도 7은 본 발명의 제 5 내지 제 7 실시예에서의 디스플레이 상의 화면을 나타낸 도면.

*도면의 주요 부분에 대한 부호설명

213 : 공통전극 214 : 데이터 전극

215a, 215b : 차광층 325 : 절연층

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시소자(LCD ; Liquid Crystal Display Device)에 관한 것으로, 특히 인가 전압의 정부에 관계없이 
일정한 휘도를 나타내는 횡전계방식 액정표시소자의 제조방법에 관한 것이다.
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현재 주로 사용되고 있는 액정표시소자 중 하나로 트위스트 네마틱(TN : twisted nematic) 방식의 액정표시소자를 들 
수 있다. 상기 트위스트 네마틱 방식은 두 기판에 각각 전극을 설치하고 액정 방향자가 90°트위스트 되도록 배열한 다
음 전극에 전압을 가하여 액정 방향자를 구동하는 방식이다.

그러나, 상기 TN방식(twisted nematic mode) 액정표시소자는 시야각이 좁다는 큰 단점이 있다.

그래서, 최근에 상기 협소한 시야각 문제를 해결하기 위하여 여러 가지 새로운 방식을 채용한 액정표시소자에 대한 연
구가 활발하게 진행되고 있는데, 상기 방식으로 횡전계방식(IPS:in-plane switching mode) 또는 OCB방식(optical
ly compensated birefrigence mode) 등이 있다.

이 가운데 상기 횡전계방식 액정표시소자는 액정 분자를 기판에 대해서 수평을 유지한 상태로 회전시키기 위하여 2개
의 전극을 동일한 기판 상에 형성하고, 상기 2개의 전극 사이에 전압을 인가하여 기판에 대해서 수평방향으로 전계를 
발생시킨다. 즉, 액정 분자의 장축이 기판에 대하여 일어서지 않게 된다.

이 때문에, 시각방향에 대한 액정의 복굴절의 변화가 작아 종래의 TN방식 액정표시소자에 비해 시야각 특성이 월등하
게 우수하다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 종래 기술의 횡전계방식 액정표시소자의 구조를 설명하면 다음과 같다.

도 1a는 종래 기술에 따른 평면구동방식 액정표시소자의 평면도이고, 도 1b는 도 1a의 절단면 A-A'를 나타낸 단면도
이고, 도 1c는 도 1a의 절단면 B-B'를 나타낸 단면도이다.

일반적인 횡전계방식 액정표시소자는 도 1a에서와 같이, 제 1 기판 위에 배열되어 화소영역을 정의하는 데이터배선(1
0) 및 게이트배선(11)과, 상기한 게이트배선(11)과 평행하게 화소내에 배열된 공통배선(12)과, 상기한 게이트배선(
11)과 데이터배선(10)의 교차점에 배치된 박막트랜지스터와, 상기한 화소내에 데이터배선(10)과 평행하게 배열된 데
이터전극(14) 및 공통전극(13)으로 구성된다.

도 1b를 참고로 좀 더 상세히 살펴보면, 종래 기술에 따른 횡전계방식 액정표시소자는 제 1 기판(18)과 제 2 기판(19)
을 대향 합착하여 상기 두 기판 사이에 액정층(30)을 주입하여 형성하는데, 먼저, 상기 제 1 기판(18) 상에 금속을 증
착하여 복수개의 게이트 배선과, 상기 게이트 배선에서 분기되어 박막트랜지스터 위치에 형성된 게이트전극(9)을 패터
닝한다.

다음, 상기 게이트 전극(9)을 포함한 전면에 게이트 절연막(20)을 형성하고, 상기 게이트 절연막(20) 상부에 상기 게
이트 배선과 매트릭스 구조를 이루도록 데이터 배선(10)을 형성한다.

이 때, 상기 데이터배선(10) 형성시, 박막트랜지스터의 소스/드레인 전극(16/17)을 동시에 형성하며, 상기 소스/드레
인 전극(16/17) 아래에는 액티브층을 이루는 반도체층(15)이 형성되어 있다.

이후, 상기 드레인 전극(17)과 전기적으로 연결되며 상기 데이터 배선(10)에 평행하도록 데이터전극(14)을 형성하고, 
상기 데이터전극(14) 상에서 상기 게이트 배선에 평행하도록 공통배선을 형성한다.

이후, 공통전극(13)을 형성하는데, 상기 공통전극(13)은 데이터전극(14)과 동일 평면상에 형성하거나 또는 절연막을 
사이에 두고 서로 다른 평면상에 형성한다.

이 때, 상기 데이터전극(14) 및 공통전극(13)은 빛이 잘 투과되는 투명도전막인 ITO(Indium Tin Oxide)로 형성되며 
이 때 액정표시소자를 ITO-ITO전극 횡전계방식 액정표시소자라 부르기도 한다.

상기 ITO-ITO전극 구조는 도 2에서와 같다.

한편, 상기 제 2 기판(19) 상에는 빛의 누설을 방지하는 블랙 매트릭스(21)을 형성하고, 상기 블랙 매트릭스(21) 사
이사이에 R, G 및 B의 칼라필터 패턴으로 이루어진 칼라필터층(22)을 형성한다.
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이 때, 상기 블랙 매트릭스(21)는 단위화소 내에 형성된 복수개의 공통전극들 중 가장 바깥쪽에 위치하는 공통전극의 
상부에까지 형성시켜서 빛을 차광한다.

그리고 상기 컬러필터층 상부에 컬러필터층(22)을 보호하는 오버코트층(23)을 형성한다.

그런데, 이와 같이 구성된 ITO-ITO 횡전계방식 액정표시소자는 DC전압을 인가할 경우 인가전압의 정(+), 부(-)에 
따라 빛이 투과되는 전극이 달라진다.

즉, 데이터전극에 DC(Direct Current) 정(+) 전압이 인가되면 도 3a에서와 같이 공통전극(13)에서 빛이 투과되고, 
데이터전극에 DC 부(-) 전압 인가되면 도 3b에서와 같이 데이터전극(14)에서 빛이 투과된다.

참고적으로, 도 3a는 데이터 전극에 DC 정(+)전압이 인가될 경우의 투과영역 및 차광영역을 도시한 것이고, 도 3b는 
데이터 전극에 DC 부(-)전압이 인가될 경우의 투과영역 및 차광영역을 도시한 것이다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 상기와 같은 종래의 횡전계방식 액정표시소자는 다음과 같은 문제점이 있다.

단위화소내 가장 바깥쪽에 위치한 공통전극과 액정간의 이상 현상에 의한 화질 저하를 개선시킬 목적으로 상기 가장 바
깥쪽에 위치한 공통전극을 대향기판의 블랙매트릭스층으로 차광할 경우, 단위화소내 데이터전극과 공통전극의 투과면
적이 서로 달라지게 되어 인가전압의 정(+), 부(-)에 따라 휘도차가 발생하게 되고, 이러한 휘도차에 의해 플리커(fl
icker) 및 잔상이 발생하여 디스플레이 소자로서의 신뢰성을 저하된다.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로 전압 인가시, 데이터전극과 공통전극간의 빛의 투과면
적이 동일해지도록 함으로써 화질을 개선시킬 수 있는 횡전계방식 액정표시소자 및 그의 제조방법을 제공하는데 그 목
적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 횡전계방식 액정표시소자는 제 1 기판 및 제 2 기판과, 상기 제 1 기판상
에 정의된 복수의 화소영역과, 상기 각 화소영역에 교번하여 형성되며 전압 인가에 따라 동일한 광 투과면적을 갖도록 
패터닝된 데이터 전극 및 공통전극과, 상기 제 1 기판과 제 2 기판 사이에 형성된 액정층을 포함하여 구성되고, 본 발명
의 횡전계방식 액정표시장치 제조방법은 제 1 기판과 제 2 기판을 준비하는 단계와, 상기 제 1 기판상에 복수의 게이트 
배선과 데이터 배선을 형성하여 복수의 화소영역을 정의하는 단계와, 상기 각 화소영역에 서로 교번하여 형성되며 전압
인가시 동일한 광 투과면적을 갖도록 복수의 데이터 전극과 공통전극을 형성하는 단계와, 상기 제 1 기판과 제 2 기판 
사이에 액정층을 형성하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
    

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치 및 그 제조방법을 상세히 설명하면 
다음과 같다.

도 4a는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 요부 단면도로서, 도면에는 도시되지 않았지만, 제 
1 기판 상에 금속을 증착하여 게이트 배선과, 상기 게이트 배선에서 분기되는 박막트랜지스터의 게이트전극을 패터닝한
다.

다음, 상기 게이트 배선을 포함한 전면에 게이트 절연막을 형성하고, 상기 게이트 절연막 상부에 상기 게이트 배선과 매
트릭스 배열 구조를 이루어 단위화소 영역을 구분짓도록 데이터 배선을 형성한다.

이 때, 상기 데이터 배선과 동시에 박막트랜지스터 위치에 소스/드레인 전극을 형성한다. 한편, 상기 소스/드레인 전극 
아래에 액티브층을 이루는 반도체층이 형성되어 있다.
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이어서, 도 4a에 도시한 바와 같이, 상기 데이터 배선 형성시, 이후 형성될 공통전극(213) 중 단위화소내의 가장 바깥
쪽에 위치 할 공통전극의 하부에 차광층(215b)을 형성하고, 상기 단위화소내의 공통전극과 데이터전극의 광투과 영역
이 동일하도록 단위화소 내의 데이터전극 중 어느 하나의 데이터전극의 하부에 또다른 차광층(215a)을 형성한다.

상기 데이터 배선은 구리(Cu), 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 몰리브덴(Mo), 티타늄(Ti) 등의 빛을 차단하는 금속으로 형
성하므로 공통전극의 하부 및 데이터전극의 하부에 형성되는 차광층들(215a,215b)을 형성하기 위한 별도의 추가공정
은 필요하지 않다.

여기서, 상기에서와 같이 단위화소내의 가장 바깥쪽에 위치하는 공통전극을 차광하는 이유는 전압인가시 단위화소내의 
양 끝쪽에서의 전계가 액정에 끼칠 영향이 불분명하기 때문인데, 상기와 같이 차광층을 형성하는 방법 이외에, 가장 바
깥쪽에 위치하는 공통전극을 ITO가 아닌 빛을 차광할 수 있는 금속으로 형성하거나 제 2 기판의 블랙 매트릭스를 가장 
바깥쪽에 위치하는 공통전극의 영역까지 연장하는 방법이 있다.

이후, 상기 드레인 전극과 전기적으로 연결되며 상기 데이터 배선에 평행하도록 복수개의 데이터전극(214)을 형성하고, 
상기 데이터전극(214)과 데이터전극 사이에 상응하는 위치에 복수개의 공통전극(213)을 형성한다.

이때, 상기 공통전극은 도 4b에서와 같이, 데이터 전극의 하부에 형성할 수도 있으며, 도 4c에서와 같이, 데이터 전극과 
동일 평면상에 형성할 수도 있다. 참고적으로, 도 4b는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 요부 
단면도이고, 도 4c는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 요부 단면도이다.

한편, 제 2 기판 상에는 빛의 누설을 방지하는 블랙 매트릭스를 형성하고, 상기 블랙 매트릭스 사이사이에 칼라필터층
을 형성한다.

마지막으로, 상기 제 1 기판과 제 2 기판을 대향 합착하고, 상기 두 기판 사이에 액정을 주입하여 횡전계방식 액정표시
소자를 완성한다.

여기서, 상기 데이터전극(214) 및 공통전극(213)은 빛이 잘 투과되는 투명도전막인 ITO(Indium Tin Oxide)로 형성
한다.

이와 같은 본 발명의 횡전계방식 액정표시장치는 단위화소내 가장 바깥쪽에 위치하는 공통전극을 차광하더라도 데이터 
전극을 통해 투과되는 광 투과면적과 공통전극을 통해 투과되는 광 투과면적이 동일하므로 DC전압을 인가할 경우 인가
전압의 정(+), 부(-)에 따른 휘도차 발생을 방지한다.

한편, 본 발명의 제 4 실시예로서, 상기 단위 화소내 가장 바깥쪽에 위치한 공통전극을 투명도전막이 아닌 광을 차단할 
수 있는 차광금속으로 형성하는 것이 가능하며, 차광금속으로 형성할 경우, 별도의 차광막을 형성한다거나 블랙 매트릭
스를 연장할 필요가 없다.

이와 같이, 본 발명의 제 1 실시예 내지 제 4 실시예는 단위 화소내 가장 바깥쪽에 위치하는 공통전극을 차광할 경우에 
발생하는 공통전극과 데이터 전극의 광 투과면적의 차이를 보상하기 위해 상기 데이터 전극 중 적어도 어느 하나의 전
극을 차광하여 단위 화소내에서 공통전극과 데이터 전극의 광 투과면적을 동일하게 한다(도 5 참조).

한편, 도 6a는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 요부 단면도이고, 도 6b는 본 발명의 제 6 실
시예에 따른 요부 단면도이며, 도 6c는 본 발명의 제 7 실시예에 따른 요부 단면도로서, 상기 도 6a 내지 6c는 공통전
극 중 적어도 어느 하나의 폭을 데이터 전극의 폭에 비해 넓게 패터닝 하였다.

즉, 본 발명의 제 1 내지 제 4 실시예는 단위 화소내 공통전극과 데이터 전극의 광 투과면적을 동일하게 하기 위해 데이
터 전극중 어느 하나를 차광하였으나, 본 발명의 제 5 실시예 내지 제 7 실시예에서는 공통전극과 데이터 전극의 광 투
과면적이 동일해지도록 적어도 어느 하나의 공통전극을 다른 데이터 전극에 비해 더 넓은 폭으로 형성하였다.

이를 보다 상세하게 설명하면 다음과 같다.
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도면에는 도시되지 않았지만, 제 1 기판 상에 금속을 증착하여 게이트 배선과, 상기 게이트 배선에서 분기되는 박막트
랜지스터의 게이트전극을 패터닝한다.

다음, 상기 게이트 배선을 포함한 전면에 게이트 절연막을 형성하고, 상기 게이트 절연막 상부에 상기 게이트 배선과 매
트릭스 배열 구조를 이루어 단위화소 영역을 구분짓도록 데이터 배선을 형성한다.

이 때, 상기 데이터 배선과 동시에 박막트랜지스터 위치에 소스/드레인 전극을 형성한다.

    
이어서, 도 6a에서와 같이 상기 데이터 배선 형성시, 이후 형성될 공통전극(313) 중 단위화소내의 가장 바깥쪽에 위치 
할 공통전극의 하부에 상기 데이터 배선과 동일 물질로 차광층(315b)을 형성한 후, 상기 드레인 전극과 전기적으로 연
결되며 상기 데이터 배선에 평행하도록 복수개의 데이터전극(314)을 형성하고, 상기 데이터전극(314)과 데이터전극 
사이에 상응하는 위치에 복수개의 공통전극(313)을 형성하는데, 상기 복수개의 공통전극 중 적어도 어느 하나는 인접
하는 데이터 전극의 폭에 비해 더 넓은 폭을 갖도록 형성한다.
    

예를 들어 상기 공통전극과 데이터전극의 폭이 같고 데이터전극의 수가 공통전극의 수에 비해 하나 더 많다면, 공통전
극 중 어느 하나의 공통전극의 폭을 2배로 형성함으로써, 공통전극과 데이터 전극의 광 투과면적을 동일하게 한다.

이때, 도 6b에서와 같이, 공통전극(313a,313b)을 포함한 전면에 절연막(325)을 형성하고, 상기 절연막(325)상에 데
이터 전극(314)를 형성할 수도 있고, 도 6c에서와 같이, 공통전극(313a,313b)과 데이터 전극(314)를 동일 평면상에 
형성할 수도 있다.

한편, 도면에는 도시하지 않았지만, 제 2 기판 상에는 빛의 누설을 방지하는 블랙 매트릭스을 형성하고, 상기 블랙 매트
릭스 사이사이에 칼라필터층을 형성한다.

이후 마지막으로, 상기 제 1 기판과 제 2 기판을 대향 합착하고, 상기 두 기판 사이에 액정을 주입하여 횡전계방식 액정
표시소자를 완성한다.

여기서, 상기 데이터전극(314) 및 공통전극(313)은 ITO(Indium Tin Oxide)이며, 상기 도 6a 및 도 6c에 도시된 공
통전극 중 가장 바깥쪽에 위치한 공통전극만을 빛을 차단할 수 있는 차광금속으로 형성하는 것이 가능하다.

이와 같이, 본 발명의 제 5 내지 제 7 실시예에서는 공통전극과 데이터 전극의 광 투과면적을 동일하게 하기 위해 공통
전극의 폭을 데이터 전극의 폭에 비해 더 넓게 패터닝 하였다(도 7 참조).

상기 공통전극의 폭을 더 넓게 패터닝 하는 이유는 단위 화소내에 형성된 복수개의 공통전극들 중 가장 바깥쪽에 위치
한 공통전극을 차광함에 따라 차광되지 않는 공통전극의 면적이 데이터 전극의 면적에 비해 더 작기 때문에 상기 데이
터 전극의 면적과 동일하게 해 주기 위함이다.

    발명의 효과

상기와 같은 본 발명의 횡전계방식 액정표시소자의 제조방법은 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 단위화소내 데이터전극과 공통전극의 광 투과영역을 동일하게 함으로서 DC전압을 인가할 경우 인가전압의 정부
에 따른 휘도차를 없게 하여 휘도 차에 따른 플리커 및 잔상 문제를 개선한다.

둘째, 소정의 공통전극 및 데이터전극의 차광공정을 데이터 배선 형성공정과 동시에 하므로 공정을 간략화할 수 있고 
그에 따른 공정시간을 최소화할 수 있다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.

제 1 기판 및 제 2 기판;

상기 제 1 기판상에 정의된 복수의 화소영역;

상기 각 화소영역에 교번하여 형성되며 전압 인가에 따라 동일한 광 투과면적을 갖도록 패터닝된 데이터 전극 및 공통
전극;

상기 제 1 기판과 제 2 기판 사이에 형성된 액정층을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 복수의 데이터 전극 중 적어도 어느 하나의 데이터 전극 하부에 차광층이 더 구비되는 것을 특
징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 3.

제 1 항에 있어서, 상기 데이터 전극과 공통전극은 서로 다른 평면상에 형성되는 것을 포함함을 특징으로 하는 횡전계
방식 액정표시장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서, 상기 데이터 전극과 공통전극은 동일 평면상에 형성되는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장
치.

청구항 5.

제 1 항에 있어서, 상기 복수의 공통전극 중 가장 바깥쪽에 형성된 공통전극으로 빛의 투과를 차단하기 위한 또다른 차
광층이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 6.

제 5 항에 있어서, 상기 차광층은 상기 공통전극의 하부 또는 상부에 형성되는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표
시장치.

청구항 7.

제 6 항에 있어서, 상기 공통전극의 상부에 형성된 차광층은 상기 제 2 기판상에 형성되는 블랙 매트릭스와 일체형으로 
구성되는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 8.

제 1 항에 있어서, 상기 공통전극 중 적어도 어느 하나는 상기 데이터 전극에 비해 더 큰 폭을 갖는 것을 포함함을 특징
으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 9.

제 3 항에 있어서, 상기 복수의 데이터 전극을 포함한 전면에 절연막이 형성되고, 상기 데이터 전극과 데이터 전극 사이
에 상응하는 상기 절연막상에 공통전극이 형성되는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.
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청구항 10.

제 3 항에 있어서, 상기 복수의 공통전극을 포함한 전면에 절연막이 형성되고, 상기 공통전극과 공통전극 사이에 상응
하는 상기 절연막상에 데이터 전극이 형성되는 것을 포함함을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 11.

제 1 항에 있어서, 상기 데이터 전극 및 공통전극은 스트라이프 타입 또는 지그재그 타입인 것을 특징으로 하는 횡전계
방식 액정표시장치.

청구항 12.

제 1 기판과 제 2 기판을 준비하는 단계;

상기 제 1 기판상에 복수의 게이트 배선과 데이터 배선을 형성하여 복수의 화소영역을 정의하는 단계;

상기 각 화소영역에 서로 교번하여 형성되며 전압인가시 동일한 광 투과면적을 갖도록 복수의 데이터 전극과 공통전극
을 형성하는 단계;

상기 제 1 기판과 제 2 기판 사이에 액정층을 형성하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액
정표시장치 제조방법.

청구항 13.

제 12 항에 있어서, 상기 복수의 데이터 전극과 공통전극을 형성하는 단계는,

상기 게이트 배선을 포함한 전면에 절연막을 형성하는 단계와,

상기 절연막상에 데이터배선을 형성함과 동시에 서로 일정 간격을 갖는 차광층을 형성하는 단계와,

상기 차광층을 포함한 전면에 제 1 보호막을 형성한 후 상기 차광층 사이에 상응하는 제 1 보호막상에 복수의 데이터 
전극을 형성하는 단계와,

상기 데이터 전극을 포함한 전면에 제 2 보호막을 형성하는 단계와,

상기 데이터 전극과 데이터 전극 사이에 상응하는 상기 제 2 보호막상에 공통전극을 형성하는 단계를 포함하여 이루어
지는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치 제조방법.

청구항 14.

제 12 항에 있어서, 상기 복수의 데이터 전극과 공통전극을 형성하는 단계는,

상기 게이트배선을 포함한 전면에 절연막을 형성하는 단계와,

상기 절연막상에 데이터배선을 형성함과 동시에 서로 일정 간격을 갖는 차광층을 형성하는 단계와,

상기 차광층을 포함한 전면에 제 1 보호막을 형성한 후 상기 제 1 보호막의 상부에 복수의 공통전극을 형성하는 단계와,

상기 공통전극을 포함한 전면에 제 2 보호막을 형성한 후 상기 공통전극과 공통전극 사이에 상응하는 상기 제 2 보호막
상에 데이터 전극을 형성하는 단계로 이루어지는 것을 포함함을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치 제조방법.
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청구항 15.

제 12 항에 있어서, 상기 복수의 데이터 전극과 공통전극을 형성하는 단계는,

상기 게이트배선을 포함한 전면에 절연막을 형성하는 단계와,

상기 절연막상에 데이터 배선을 형성함과 동시에 서로 일정간격을 갖는 차광층을 형성하는 단계와,

상기 차광층을 포함한 전면에 제 1 보호막을 형성하는 단계와,

상기 제 1 보호막상에 서로 교번하도록 공통전극과 데이터 전극을 형성하는 단계로 이루어지는 것을 포함함을 특징으
로 하는 횡전계방식 액정표시장치 제조방법.

청구항 16.

제 13 또는 제 14 항에 있어서, 상기 복수의 공통전극 중 가장 바깥쪽에 위치한 공통전극은 상기 차광층과 수직선상에 
일치되도록 형성하는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치 제조방법.

청구항 17.

제 13 항 또는 제 14 항에 있어서, 상기 데이터 전극 중 적어도 어느 하나의 전극 하부에 광 차단을 위한 또다른 차광층
을 형성하는 공정을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치 제조방법.

청구항 18.

제 13 또는 제 14 항에 있어서, 상기 차광층은 상기 데이터배선과 동일물질로 형성하는 것을 특징으로 하는 횡전계방
식 액정표시장치 제조방법.

청구항 19.

제 12 항에 있어서, 상기 복수의 공통전극 중 적어도 어느 하나는 상기 데이터 전극에 비해 더 큰 폭으로 형성하는 것을 
포함함을 특징으로 하는 액정표시장치 제조방법.
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摘要(译)

本发明涉及一种横向电场型的液晶显示装置和用于根据电压施加状态改
善的亮度差，通过数据电极相同的光透射区域和公共电极的单位像素
中，本发明的横向电场系统的制造方法该液晶显示装置包括第一基板和
第二基板，其中，所述图案化以具有多个像素区域，并且在同一透光区
域根据第一衬底中的数据电极上定义的电压施加在每个像素区域中交替
地形成和公共电极，其包括：本发明的在第一基板和第二基板，和横向
电场型的液晶显示装置的制造方法之间形成的所述第一液晶层包括的步
骤和，制备第一基板和第二基板在其上在第一基板上形成多个栅极布线
和数据布线，以限定多个像素区域;它的特征在于包括在同一为具有透光
区和形成多个数据电极和公共电极，以及形成在所述第一基板和所述第
二基板之间的第二液晶层的工序。      图4a 指数方面 IPS，残像，闪
烁   - 1 -
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